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Sposéb ttumienia drgan wielkiej czestotliwosci w glowicy jonizacyjnej

Przedmiotem wynalazku jest sposob thumienia drgan wielkiej czestotliwosci w glowicy jonizacyjnej, do
pomiaru niskich i bardzo niskich cisnieri. Gtowice te sg lampami zawierajacymi katode, siatkowa anode¢ o do-
datnim wzgledem katody potencjale, oraz kolektor jonéw o potencjale ujemnym wzgledem katody. Ten zestaw
elektrod otoczony jest czwarty elektrodg przyjmujaca potencjat swobodny wskutek réwnowagi dodatnich i ujem-
nych ladunkdéw, lub potencjat sciSle okreslony wskutek potaczenia galwamcznego z 0dpow1edn1m punktem
uktadu zasilajacego.

Znane s3 trzy sposoby ttumienia drgari w gtowicach jOl]lZﬂC)’_]I‘lyCh Pierwszy z nich polega na zmniejszaniu
natgZenia pradu elektronowego do wartosci mniejszej niz warto$é odpowiadajaca progowi generacji. Powoduje to
jednak zmniejszenie pradu jonowego, bedacego sygnatem wyjsciowym glowicy jako przetwomika cisnienia, -
a ponadto zwigksza uchyby wywotane desorpcja elektronows.

Sposéb drugi polega na stosowaniu kondensatoréw odsprzegajacych oraz kabli zasilajacych o odpowiedniej
dtugosci. Poniewaz jednak drgania zwigzane sa bardziej z czasem przelotu elektronéw w gtowicy niz z jej obwo-
dem zewnegtrznym, wigc jest to-sposéb mato skuteczny, a poza tym wymaga doboru diugosc1 kabli oddzielnie
dla kazdej gtowicy i dla kazdego rodzaju drgar.

Trzeci sposéb opisany w opisie patentowym nr 74071 pt. ,,Sposb usuwania niepozadanych generacji wiel-
kiej czgstotliwosci w prézniomierzowych glowicach jonizacyjnych” polega na przytozeniu do elektrody ekranu-. -

jacej potencjatu o 20% nizszego od-jej potencjatu swobodnego. Sposdb ten nie moze by¢ stosowany do glowic

triodowych, poniewaz kolektor jonéw tych glowic skutecznie ekranuje obszar glowicy, w ktérym oscyluja
elektrony. Obnizenie potencjalu samego kolektora jonéw powoduje znaczne zmniejszenie czulosci gtowicy.
Sposéb ten nie moze by¢ réwniez stosowany w przypadku, gdy mierzony jest swobodny potencjal kolektora
jako wielko$¢ proporcjonalna do logarytmu cisnienia. Poza tym spos6b ten jest niepraktyczny w przypadku, gdy-
potencjat elektrody ekranujacej jest nizszy niz potencjal kolektora, gdyz powoduje duze uchyby pormarowe’
w zakresie niskich ci$nien. .

Celem wynalazku jest zapewnienie pracy glowicy jonizacyjnej bez wzbudzenia drgai w1elk1e_| CZQStOﬂlWOSCl '
nawet przy rnaksymalnych wartosciach pradu lampy stosowanych w praktyce.
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Istota wynalazku polega ria tym, Zze w glowicy stosuje si¢ uktad elektrod o odpowiedniej asymetrii. Asyme-
tria ta moze polega¢ na zwichrowaniu wzglgdem siebie osi elektrod, na przesunigciu réwnolegtym osi jednej
z elektrod wzgledem osi symetrii uktadu elektrod. Mozna teZ stosowaé elektrody o zréznicowanych ksztattach
geometrycznych np. anoda cylindryczna a kolektor stozkowy, lub jedna z elektrod ma przekrdj kwadratowy,
adruga kotowy. Dzigki takiej konstrukcji elektrod czas przelotu elektronéw w obszarach glowicy zawartych
migdzy dwoma przekrojami promieniowymi jest niejednakowy, gdyz rézna jest odlegltos¢ w tych obszarach
migdzy anodg a elektrods ja otaczajaca. W zwiazku z tym warunki generacji moga by¢ spetnione tylko w jednym
‘z tych obszaréw, a nie w catej glowicy, ze wzgledu na to, ze dla pokrycia strat w generatorze niezbgdna jest
dostateczna ilos¢ emitowanych elektrondw w obszarze gtowicy, w ktérej powstaja drgania musi by¢é wigksza
koncentracja elektronéw. Przy takiej konstrukcji elektrod drgania powstaja wiec przy wigkszym natezeniu pradu
- elektronowego w glowicy.

Sposéb wedtug wynalazku zostanie wyjasniony przyktadowo w oparciu o rysunek, na ktérym fig. 1 przed-
stawia schematycznie przekrdj glowicy jonizacyjnej typu triodowego z ttumieniem drgan wielkiej czgstotliwosci,
natomiast fig. 2 — charakterystyke¢ nat¢zenia pradu generacji I;; w zaleznosci od stopnia asymetrii uktadu
elektrod, przy napigciu 150 V, co jest wartoscia optymalng przy pomiarze cisnien.

W gltowicy jonizacyjnej przedstawionej na fig. 1 zastosowano asymetryczne umieszczenie zespolu anody
siatkowej 2 i katody 1 wzgledem kolektora 3 przy czym osie anody i kolektora pozostajg réwnolegte. Elektrody
te otoczone sa umieszczong po wewngtrznej stronie bariki glowicy elektroda ekranujaca 4.

Stopieri asymetrii powyzszej gtowicy mozna okresli¢ jako stosunek przesunigcia osi kolektora wzgledem
osi asymetrii uktadu do mozliwie maksymalnego jej przesunigcia wzgledem osi uktadu.

Jak wynika z charakterystyki przedstawionej na fig. 2 w glowicy wedlug przyktadu wykonania drgania
wielkiej czestotliwosci wzbudzaja si¢ przy stopniu asymetrii wigkszym od 0,8 przy natezeniu pradu generacji
wigkszym od 10 mA. Dla glowicy symet:ycznej o wspdtczynniku asymetrii réwnym zero, natg¢zenie pradu
generacji wynosi 1,3 mA. Glowica o asymetrycznym uktadzie elektrod zapewnia wig¢c stabilng prace w zakresie
wigkszych wartosci natezen pradu generacji niz w przypadku tradycyjnego uktadu symetrycznego.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb ttumienia drgan wielkiej czestotliwosci w gltowicy jonizacyjnej zawierajacej siatkowa anode¢
o dodatnim wzgledem katody potencjale, znamienny ty m, Ze stosuje si¢ asymetryczny uktad elektrod
glowicy jonizacyjnej, korzystnie przesuwa si¢ rownolegle o$ jednej z elektrod wzgledem osi symetrii uktadu
elektrod.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze wykorzystuje si¢ niejednakowy czas przelotu elek-
tronéw w obszarach glowicy zawartych migdzy dwoma przekrojami promieniowymi, spowodowany niejednako-
wg w tych obszarach odlegloscia migdzy anoda, a elektroda ja otaczajaca.

3. Sposéb ttumienia drgan wielkiej czestotliwosci w gltowicy jonizacyjnej zawierajacej siatkowa anode
o dodatnim wzgledem katody potencjale, znamienny tym, Ze stosuje si¢ elektrody o niejednakowych
ksztattach geometrycznych.

4. Sposéb wedtug zastrz. 3, znamienny ty m, ze wykorzystuje si¢ niejednakowy czas przelotu elek-
tronéw w obszarach gltowicy zawartych migdzy dwoma przekrojami promieniowy mi, spowodowany niejednako-
wa W tych obszarach odlegtoscia migdzy anoda a elektrody ja otaczajyca.
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